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eletrodos nas solugoes utilizadas (KOH NaOH, etc.) com o auxilio de um contra-ele-
trodo, onde varlou se a concentragao das mesmas (de 0,1 N até 2 N) nas temperaturas
de 206 30°C 40° e 50°C. Sua callbragao foi feita relatlva a um eletrodo de calome-

‘lano padrao utlllzando um multlmetro de alta impedancia. Com o Hg/HgO o Laboratorio

de Hldrogenlo da UNICAMP tem condigoes de poder checar e melhorar o desempenho de na
vas superficies de Ni desenvolvidas em escala de bancada para posterior aplicagao em
células eletroliticas comerciais.

07-D.1.1 |ENSAIOS DE QUALIDADE DE ANODOS DE NIQUEL POROSO EM ELETROLISE DA AGUA. Ennio Peres da
Silva, Josiane Aparecida Fidelis e Willian Wagner Lautenschlager. (Instituto de Fisica "Gleb Wata-
ghin", Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP).

A utlllzagao de novas superflcles de niquel em eletrollsadores de agua exige, além de melho-
res desempenhos dessas superf1c1es, elevados "tempos de v1da" em condlgoes de altas densidades de
corrente em meio fortemente basico. Se por um lado esses "tempos de vida" nao necessitam ser exa-
tamente aqueles verificados em superf1c1es tradicionais deve, entretanto, permltlr uma economia do
sistema, suficiente para cobrir os maiores custos (em geral) dessas novas SuperflCIGS e as perdas
em produc¢ao e manutengao provocadas por um maior numero de operacoes de reconstltulgao dessas superfl
cies. Nesse sentido, este trabalho procura dar continuidade ao estudo das superficies de n1que1 po
roso obtidas _no Laboratorio de Hidrogénio da UNICAMP, buscando aumentar a estabilidade, a re31sten
cia a corrosao e o desempenho dessas superf1c1es. Sao mostrados os resultados obtidos atravées da
varlagao das caracteristicas de eletrodep051gao (temperatura densidade de corrente, pH, concentra
gao, etc.) e de alguns tratamentos termicos brandos (até 300°C). S3o também mostradas superficies
de n1que1 poroso recobertas com paladio e platina eletrodepositadas, atuando como catalisadores na
reagao de eletrolise. Por fim, curvas de Tafel permitem uma melhor avaliagao do desempenho dessas
superficies.

PROPRIEDADES EXO-ELETRONICAS DE MONOCRISTAIS DE MgO PURO SUBMETIDOS A
IMPLANTE DE IONS. José Fernando D.Chubaci e Shigqueo Watanabe (Departamento de Fisica Nuclear do
Instituto de Fisica da Universidade de Sao Paulo), T. Kakiage, S. Nakasaku, T. Yamamoto, M. Kawani-
shi (Institute for Scientific and Insdustrial Research, Osaka University, Japao) e J. Kawamoto (To-
yota Central Research and Development Labs., Japao).

Inicialmente foram estudadas as propriedades exo-eletrdnicas termicamente es-
timuladas (TSEE) de monocristais puros de MgO submetidos a diferentes tratamentos

_térmicos, como annealing e quenching, e expostos a raios X. Apbs estes estudos, as

amostras foram submetidas a implantes de ions HY¥, He* e Al', em diferentes concen -
tracoes e energlas. A seguir, as amostras foram submetidas a tratamento térmico, ex
p051cao a raios X e leitura TSEE. A sensibilidade TSEE destas amostras a exposicao
aos raios X aumentou em comparag¢ao com a das amostras puras. Esses resultados mos-
traram que a resposta TSEE depende das energias, concentracbes e ions implantados.
Ap6s uma série de ciclos exposigdo-leitura TSEE, notou-se uma diminui¢do da sensibi
lidade TSEE que foi recuperada com novos tratamentos térmicos. Estes resultados 1n
dicam que os centros formados pelos ions 1mplantados podem ser estabilizados atra -
vés de tratamentos termlcos, proporcionando mais uma maneira de se produ21r fosfo -
ros TSEE e TL sensiveis a radiacdo ionizante, com vistas a obtencdo de dosimetros.
(FAPESP) .

09-D.1.1 |METODO DE CORREGAO DA CORRENTE DE IONIZAGRO DE UM SISTEMA DETECTOR DA RADIAGAO BETA.
Linda V.E.Caldas e Marcos Xavier. (Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares (IPEN), CNEN, Sao
Paulo).

Foi desenvolvido um método de corregao dos valores da corrente de ionizagao medida com o siste

ma detector de radiacao beta do Laboratorio de Calibragac do IPEN. Este sistema consiste principal-

_mente de uma camara de extrapolacao, uma fonte de tensao e um eletrometro digital com temporizador.
14

Como as correntes de ionizacao envolvidas sao muito baixas, ﬁa ordem de 1x10 A e portanto muito
proximas do limite inferior de medicao do eletrometro, duas técnicas de medida foram testadas. Uma
das fontes de radiagdo beta do sistema padrao secundario, de 29Sr + 90Y (74MBq), foi utilizada paraes
te estudo. Tomando-se medidas tanto diretamente da corrente como da carga integrada em intervalos de
30 segundos, num total de 30 minutos, verificou-se apos uma serie de 5 medigaes consecutivas, em ca
da caso, um decaimento inicial e,apSs cerca de 15 minutos, uma resposta constante com uma incerteza
associada de 1,12%. Alem disso, a primeira medida completa de 30 minutos apresenta sempre um compor-
tamento diferente dos consecutivos nao atingindo em 30 minutos o valor constante esperado. Ha portan

to grande necessidade de definicao do intervalo de tempo de irradiacao antes do inicio das medidas e
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da aplicagao dos respectivos fatores de corregao. Este metodo equivale auma pre-irradiagdo da cama-

ra de extrapolagEo de cerca de 4x10_3Gy de dose absorvida no ar.

F0-Dalik DETERMINAGAO DA TAXA DE EXPOSIGAO DE TERMINAIS DE VIDEO PELA TECNICA DE TERMOLUMINES-
CENCIA

. Leticia Lucente Campos (Departamento de’ Protegao Radiologica do Instituto de Pesquisas Ener-
geticas e Nucleares - IPEN - CNEN/SP.

Com a crescente utlllzagao de computadores nos mais diferentes setores, um grande numero de pes
soas trabalham em frente 2o0s terminais de video por perlodos de seis a oito horas diarias. Surgiu en
tao a necessidade da determlnagao da taxa de exp051gao a que os operadores estao sujeitos, uma vez
que se admite que esses sistemas emitem radlagao X, que poderia causar efeitos pIEJudICLaIS a saude.,
Medidas efetuadas com detectores de cintilagao de NaI(TZ) em ambientes com radlagao de fundo normal
nao mostraram nenhuma radiacdo acima deste valor, sendo necessaria a utlllzagao de outros metodos de
medida. O laboratdrio de producao de dosimetros do IPEN efetuou uma série de medidas em aproxxmada—
mente quarnnta terminais de diferentes marcas e tempo de utlllzagao de algumas horas ate varlos anos,
com as pastilhas dOSLmetrlcas de CaSO,:Dy produzidas nesse 1aborator10, qua sensibilidade & sufi-
ciente para detectar exp051goes da oréem de 2,58 x 10 7 C. kg 1. As dlstanclas medidas foram a 5 cm
do tubo no centro geometrico da tela, e a 50 cm e a 80 cm do tubo nas posigoes aproximadas do crista
lino e das gonadas respectivamente. O tempo total liquido de exposxgao das pastilhas aos terminais
foi em medla 250 horas. Resultados prellmlnares indicam taxas de expos1§ao da ordem de
7x10%e5x10°2cC. kg "1 71 pas posigoes do cristalino e gonadas respectivamente.

11-D.1.1 |A UNIDADE DE CONTADOR DE CORPO INTEIRO DO INSTITUTO DE RADIOPROTECAO E

DOSIMETRTIA. Carlos A.N. de Oliveira, Maria Cristina Lourenco, Hans K.B. de Menezes,
Betania L.V. Freire e Paulo G. da Cunha. (Departamento de Monitoracao Individual do
Instituto de Rad1oprote9ao e Dosimetria/CNEN)

Visando complementar o programa de avallagao de expos1goes internas em trabalhadores ocupacio-
nalmente expostos, o IRD/CNEN implantou em 1985 uma Unidade de Contador de Corpo Inteiro. Esta uni
_dade foi especialmente projetada para detectar radionuclideos que emitem fotons na faixa de energia
de 15keV a 3MeV. Uma sala de monltoraqao, com dimensoes internas de 2 ,5m x 2,5m x 2,5m, foi cons-
truida com chapas de ago de 15cm de espessura e revestida internamente com folhas de chumbo, cadmio
€ cobre, respectivamente. Medidas experimentais foram realizadas em cada etapa do revestlmento e
os resultados obtidos mostraram a reducao do "background". 0 s1stema de deteccao é composto de de-
tectores do tipo "phoswich" e NaI(Tl). O sistema de detecqao é calibrado por meio de 51muladores
antropomérficos. A 1nterpretagao dos resultados obtidos nas monitoracoes de corpo inteiro e feita
através de "software! espec1flco, que gera informacoes sobre atividade e energia do  radionuclideo
incorporado no individuo monitorado. !

12=D 1] O CONDUTOR SUPERIONICO Naj Zr, Sip PO;» COMO SEPARADOR EM ELETROLISADORES DE AGUA ALCA
LINOS A ALTAS TEMPERATURAS. Newton Pimenta Neves Jr. e Omar Teschke. (Departamento de Fisica Apllcada
do Instituto de Fisica da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP).

0 aumento da temperatura de operagao dos eletrolisadores alcalinos de agua acima dos 100 C me-
lhora sua eficiencia mas, inviabiliza a utilizacao dos separadores usuais de asbesto, que se decom—
poem rapldamente em meios alcalinos ac1ma dos 70"C. Em busca de substitutos para o asbesto testamos o
eletrolito sblido Naj Zr, Si, POy, que & um bom condutor do Ion Na' e mal condutor eletronico. Foram
sinterizadas pastilhas desse material com dimensces aproximadas de 9,5 mm de diametro por 1,1 mm de
espessura com densidade de 857 da den51dade teorica. A caracterlzagao do composto foi felta atraves
de difratometria de ralo—X método de po. A caracterlzagao como separador foi feita a partir da medida
da perda Ohmica atravées do separador pela tecnica da "current—1nterrupt1on". Os testes foram efetua-

. dos em um sistema construido em aco inoxfdavel. A temperatura variou de 100 a 180°C e as densidades
de corrente de 15 m A/cm? até 1,1 A/cm?. Como eletrolito utilizou-se uma solugao aquosa de NaOH a
297 (massa/vol.). Com os dados obtidos foi p0531ve1 calcular a condutividade do separador para as
diversas temperaturas (0=0,09 Q7!. cm -1, T=180°C). A energia de ativacao (E,) para conducdo do Ton

Na* foi calculada a partir da equagao de Arrhenius 0T=A exp. (—Ea/kT) O valor de Eg encontrado foi
0,28 eV. In1c1a1mente, as pastilhas apresentaram alta‘'resisteéncia mecanica mas, apos algumas horas
de imersao no eletrollto, tornaram-se frageis e quebradigas; a den51dade passou a 757, e houve um
aumento de 4% no diametro das pastilhas. Pode-se concluir, entao, que o condutor superionico
Naj Zr» Slz PO;2 apresenta uma condutividade adequada para aplicacao como separador em eletrollsado-
res de agua alcalinos mas, deve-se tentar a estabilizacao do composto atraves da incorporagao de im-
purezas em sua rede cristalina a fim de evitar o ataque pelo eletrolito.

ESTUDO DE DEFEITOS EM DISPOSITIVOS SEMICONDUTORES ATRAVES DE MICROSCO-
PIA ELETRONICA DE VARREDURA (SEM). R.Assumpcdo e H.C.Carvalho (CPgD-Telebras).

A fabricacao de dispositivos semicondutores envolve uma série de etapas de



